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HPE_CIEF10_X-Zapfen-Empfindlichkeit  Ysum=100
m−F10_X,s(λ)=B21x

−
F10_X,s(λ)+B22y

−
F10_X,s(λ)

+B23z
−

F10_X,s(λ)
B2j −0,4299 1,2038 0,0862 (λ~545)

D65: Σm−F10_X,s(λ)=88,90
m−F10_X,s(λ1,m,2)=2,20, 4,41, 2,19

λ1,m,2=491, 540, 583
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HPE_CIEF10_X-Zapfen-Empfindlichkeit  Ysum=100
m−F10_X,s(λ)=B21x

−
F10_X,s(λ)+B22y

−
F10_X,s(λ)

+B23z
−

F10_X,s(λ)
B2j −0,4299 1,2038 0,0862 (λ~545)

D50: Σm−F10_X,s(λ)=85,76
m−F10_X,s(λ1,m,2)=2,17, 4,35, 2,17

λ1,m,2=495, 540, 585
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HPE_CIEF10_X-Zapfen-Empfindlichkeit  Ysum=100
m−F10_X,s(λ)=B21x

−
F10_X,s(λ)+B22y

−
F10_X,s(λ)

+B23z
−

F10_X,s(λ)
B2j −0,4299 1,2038 0,0862 (λ~545)

P40: Σm−F10_X,s(λ)=82,06
m−F10_X,s(λ1,m,2)=2,07, 4,15, 2,07

λ1,m,2=499, 545, 590
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HPE_CIEF10_X-Zapfen-Empfindlichkeit  Ysum=100
m−F10_X,s(λ)=B21x

−
F10_X,s(λ)+B22y

−
F10_X,s(λ)

+B23z
−

F10_X,s(λ)
B2j −0,4299 1,2038 0,0862 (λ~545)

A00: Σm−F10_X,s(λ)=75,34
m−F10_X,s(λ1,m,2)=1,96, 3,92, 1,96

λ1,m,2=507, 555, 596
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HPE_CIEF10_X-Zapfen-Empfindlichkeit  Ysum=100
m−F10_X,s(λ)=B21x

−
F10_X,s(λ)+B22y

−
F10_X,s(λ)

+B23z
−

F10_X,s(λ)
B2j −0,4299 1,2038 0,0862 (λ~545)

E00: Σm−F10_X,s(λ)=86,01
m−F10_X,s(λ1,m,2)=2,10, 4,21, 2,10

λ1,m,2=493, 540, 587
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HPE_CIEF10_X-Zapfen-Empfindlichkeit  Ysum=100
m−F10_X,s(λ)=B21x

−
F10_X,s(λ)+B22y

−
F10_X,s(λ)

+B23z
−

F10_X,s(λ)
B2j −0,4299 1,2038 0,0862 (λ~545)

C00: Σm−F10_X,s(λ)=88,62
m−F10_X,s(λ1,m,2)=2,15, 4,30, 2,14

λ1,m,2=486, 545, 584
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HPE_CIEF10_X-Zapfen-Empfindlichkeit  Ysum=100
m−F10_X,s(λ)=B21x

−
F10_X,s(λ)+B22y

−
F10_X,s(λ)

+B23z
−

F10_X,s(λ)
B2j −0,4299 1,2038 0,0862 (λ~545)

P00: Σm−F10_X,s(λ)=83,30
m−F10_X,s(λ1,m,2)=2,05, 4,11, 2,04

λ1,m,2=496, 545, 589



EG170−5A_1

Wellenlänge λ /nm
400 500 600 700

Q00

0,0

2,5

5,0

7,5

10

HPE_CIEF10_X-Zapfen-Empfindlichkeit  Ysum=100
m−F10_X,s(λ)=B21x

−
F10_X,s(λ)+B22y

−
F10_X,s(λ)

+B23z
−

F10_X,s(λ)
B2j −0,4299 1,2038 0,0862 (λ~545)

Q00:Σm−F10_X,s(λ)=88,70
m−F10_X,s(λ1,m,2)=2,13, 4,29, 2,13

λ1,m,2=489, 540, 584


